
























专利名称(译) 包含用于光电器件的吸收水分和氧气的材料的多层阻挡区域

公开(公告)号 US6624568 公开(公告)日 2003-09-23

申请号 US09/819375 申请日 2001-03-28

[标]申请(专利权)人(译) SILVERNAIL JEFFREY ALAN

申请(专利权)人(译) SILVERNAIL JEFFREY ALAN

当前申请(专利权)人(译) 通用显示器公司

[标]发明人 SILVERNAIL JEFFREY ALAN

发明人 SILVERNAIL, JEFFREY ALAN

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/52 H01J1/62 H01J63/04

CPC分类号 H01L51/5237 H01L51/5256 H01L51/5259

审查员(译) 奥谢，桑德拉

其他公开文献 US20030117066A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种有机光电子器件结构，其包括以下物质：（a）聚合物基底层; 
（b）第一阻挡区，其包括两个或更多个平坦化层和两个或更多个高密度
层，设置在聚合物基底层上; （c）第二阻挡区，其包括两个或更多个平
坦化层，两个或更多个高密度层和至少一个吸收材料，其吸收水，氧或
水和氧两者，设置在第一阻挡区域上; （d）有机光电子器件，其选自有
机发光二极管，有机电致变色显示器，有机光电器件和有机薄膜晶体
管，设置在第一和第二阻挡区之间。该结构中的第一和第二屏障区域限
制水和氧从外部环境到光电器件的传输。
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